JERZY ANDRZE]) KESIK

Jerzy Andrzej Kesik urodzit sie 6 stycznia 1943
roku w Warszawie. Po ukoriczeniu w 1959 ro-
ku XXXIX Liceum Ogélnoksztatcacego w War-
szawie rozpoczat studia na Wydziale tacz-
nosci Politechniki Warszawskiej. W 1967 roku
obronit w Zaktadzie Elektroniki Kwantowej
Wydziatu Elektroniki Politechniki Warszaw-
skiej prace dyplomowa Badanie inwersji obsa-
dzeri w mieszaninie He-Ne przy pobudzaniu
wytadowaniem pradu statego, otrzymujac dy-
plom magistra inzyniera o specjalnosci Techno-
logia Elektronowa. W tym samym roku zostat
przyjety na tzw. asystenckie studia przygoto-
wawcze, otrzymujac stanowisko asystenta-sta-
zysty w Katedrze Przyrzadéw Elektronowych
Politechniki Warszawskiej.

Od 1968 roku zostat pracownikiem Poli-
techniki Warszawskiej, poczatkowo na stano-
wisku asystenta, a od 1969 roku — starszego
asystenta. Prace doktorska Wpfyw osiowego
pola magnetycznego na wzrost strat optycz-
nych rezonatora lasera argonowego przygo-
towat w latach 1975-1977 w Zaktadzie Elek-
troniki Kwantowej pod kierunkiem profesora
Wiestawa Woliriskiego. Prace obronit (z wyréz-
nieniem) w 1978 roku i w tym samym czasie
Jerzy Kesik zostat zatrudniony na stanowisku
adiunkta.

Zainteresowania zawodowe Jerzego Kesika
obejmuja ogédlnie badania zwigzane z techni-
ka laseréw gazowych. W poczatkowym okresie
pracy zajmowat sie opracowaniem konstruk-
cji i badaniem wtasnosci atomowych laseréw
He-Ne, jonowych laseréw kadmowych i mole-
kularnych laserach CO,-N,-He. Gtéwnym jed-
nak obszarem dziatalnosci naukowo-badaw-
czej staty sie lasery jonowe pracujace na ga-
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zach szlachetnych. Dotyczy to szczegdlnie
laseréw argonowych, kryptonowych i pracuja-
cych na mieszaninie Ar-Kr. Badania te m.in.
polegaty na optymalizacji warunkéw pobu-
dzania i napetnienia tych laseréw, badaniem
wptywu pola magnetycznego magnesow trwa-
tych na moc wyjsciowa i sprawnos¢ energe-
tyczna lasera, badaniem impulsowej i wielo-
impulsowej pracy lasera, optymalizacjq pracy
lasera w zakresie UV. W wyniku tej dziatal-
nosci powstato okoto 40 publikacji w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych oraz
kilkadziesigt wystapiert i komunikatéw na
konferencjach naukowych. Byt kierownikiem
5 projektéw badawczych Komitetu Badar Na-
ukowych. Za osiagniecia naukowe otrzymat
dwukrotnie zespotowa nagrode Ministra Edu-
kacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyzszego oraz kilkakrotnie nagrode Rek-
tora Politechniki Warszawskiej.

Innym rodzajem dziatalnosci naukowej by-
ty prace o charakterze aplikacyjnym. Gtéwnym
ich efektem byto kompleksowe opracowanie
konstrukgji i technologii ceramiczno-metalo-
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wej rury wytadowczej lasera argonowego o du-
zej mocy wyjsciowe;j i trwatosci. Opracowano
réwniez konstrukcje i technologie pozostatych
elementéw lasera (zasilacz, rezonator, uktad
sterowania). W wyniku tych prac powstat pro-
totyp lasera argonowego o dobrych paramet-
rach uzytkowych oraz uzyskano 5 patentéw
w Urzedzie Patentowym.

W 1996 roku Jerzy Kesik stworzyt (w ramach
Centrum Rozwoju Przedsiebiorczosci Politech-
niki Warszawskiej) firme LASER-TECH. Jest to
firma typu spin off, ktérej gtéwnym celem jest
wdrazanie do produkcji opracowanych w Za-
ktadzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelek-
troniki i Optoelektroniki Politechniki War-
szawskiej urzadzen laserowych. Na bazie opra-
cowanej technologii w firmie LASER-TECH
rozpoczeto produkcje laseréw argonowych
w skali laboratoryjnej. Lasery te przeznaczone
sq do celéw naukowych (holografia, spektro-
skopia), medycznych (fotodynamiczna terapia

nowotworowa, okulistyka) i do tworzenia gra-
fiki laserowej. Za ten rodzaj dziatalnosci zespot
kierowany przez Jerzego Kesika zostat w 2000
roku wyrézniony Nagroda Prezesa Rady Mi-
nistréw za ,wybitne osiagniecia naukowo-
-techniczne”, ktérych wdrozenie przyniosto
wymierne korzysci ekonomiczne.

Dziatalnos¢ dydaktyczna Jerzego Kesika
jest réwniez zwigzana z technika laserowa.
Prowadzit wiele wyktadéw, ¢wiczer audyto-
ryjnych i zaje¢ laboratoryjnych na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz prze-
znaczonych dla innych wydziatéw Politechni-
ki Warszawskiej: FTiMS, Elektrycznego, Fizyki,
Mechatroniki i Inzynierii Produkcji, m.in.:
,Zastosowania laseréw”, ,Konstrukcja i pro-
jektowanie przyrzadéw optoelektronicznych”,
»Technika laseréw”, ,Podstawy optoelektro-
niki”. Za osiagniecia w dziedzinie dydaktyki
w 2005 roku zostat odznaczony Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowe;j.





